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45 4. NEb ms.ﬁé.ees&éaadagééaﬁgaambgw 3, caracterisee on ce quo |le gaz est
S6l ect i ondiee fAcy afitrer dedcHatungrdesges pR- conposant de |'air et de |'azote. 50 5.
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surfaces principales de chacune desdites pla-

quettes semi-conductrices (13). 35

2. Méthode selon la revendication 1, caractérisée

en ce que ladite solution de traitement (11) est

\\_/  sélectionnée & partir d'un groupe se compo-
sant d'eau pure et d'eau ultra-pure. 40

3. Méthode selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisée en ce que ledit gaz est fourni aprés
avoir enlevé de fines parlicules gréce & un
filire pour gaz (18). 45

4. Méthode selon la revendication 3, caractérisée
en ce que le gaz est sélectionné a partir d'un
groupe se composant de I'air et de |'azote.
50
5. Méthode selon la revendication 1 ou 2 caracté-
risée en ce que des parois de séparation (15)
sont placées entre lesdites plaquettes semi-
conductrices (13).
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6. Méthode selon la revendication 1 ou 2 caracté-
risde en ce que lesdites plaquettss semi-
conductrices (13) sont mises en rotation (cf



